PREHLED

PERIFERNI.OBVODY MIKROPROCESOROVE

HO SYSTEMU
MH3000, 8080

PRO BIPOLARNI MIKROPROCESOROVY SYSTEM MH23000, STEINE JAKO PRO UNIPOLARNI MIKROPROCE-
SOROVY SYSTEM 8080 JSOU URCENY PERIFERN| INTEGROVANE OBVODY VYROBENE TECHNOLOGII
BIPOLARNICH INTEGROVANYCH OBVODU SCHOTITKY TIL.

Typ Druh Pouzro
MH3205 Rychiy binarni dekodér 1 z osmi — vyznacCuje se malym zpoidénim prenosu 10-14
signdlu {max. 18 ns) a nizkym vstupnim zatéiovacim proudem {(max. 0,25 mA)

MH3212 Stiadac 8 bita s tfistavovymi vystupnimi hradly, s logikou pro vybér obvodu 10—15
a rizeni funkéniho reiimu, s pomocnym kliopnym obvodem pro pferuseni cen-
tralni procesorové jednotky, kde vykondva funkci budiél, stradaél a multi-

plexerd,

MH3214 Ridici obvod pro osm urovni prioritniho preruseni. 10-15
MH3216 Rychly 4hitn*:r','f paralelni obousmérny neinvertujici budié / prijimac sbérnice s (fi- 10-14
stavovymi vystupy, které umoinuji oddéleni a buzeni vnéjiiho sbérnicového

mikroprocesorového systému.
MH3225 Rychly 4bitovy paralelni obousmeérny invertujici budic / pfijimac sbérnice s tfi- 10—14

stavovymi vystupy, ktere umoinuji oddéleni a buzeni vnéjsiho sbérnicového
mikroprocesorového systému.

Obvody jsou plng sluéitelné s logickymi obvody TTL a DTL. Pouzita technologie vyroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannymi

MEZNI HODNOTY:

min. max,
Napdjeci napéti 1) Uce —0,5 +7 v
Napéti viech vystupQ ) Uo —0,5 +7 Vv
Vstupni napéti ) U; —1,0 +55 W
Vystupni proud lo 125 mA
MH3212, MH3214 lo 100 mA
Rozsah pracovnich teplot 2) B 0 +70 °C
Rozsah skladovacich teplot fs1g —55 +155 °C
MH3205 MH3216, MH3226 1.
bodu — vyvodu | .
A B, C odresovaci vstupy :_3" ' Ii:j :“:::i “_t:m'
E,., E;, E [ i g3 a vystupy .
gjr . ..’:'? ! :::t::: act vatupy Bg...B5 oboustranné sbérnice daot nezorucuje.
DC fizeni sméru toku dat
MH3212 C5 vybér obvodu
D;...Dg datoveé vstupy
Q;... Qg datové vystupy
S5 3 vstupy pro vybér obvodu
MD vstup pro funk&ni reiim
R nulovaei vstup
IT preruiovaci vystup
5B vybavovaci vstup
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diedami.

MNapéti se rozumi vzhledem ke spoleénému

2. Provozr mimoe dany rozsah teplot okoli se

MH3214
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PERIFERN| OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU

MH3000, 8080

CHARAKTERISTICKE UDAIJE:

Vstupni napéti — aroven H
Uce =50V

Vstupni napéti — aroven L
Ucc =50V

Vystupni napeti — udroven H
vystupy O
Ucc =475V, lop=—1 mA, Uig =20V, U =095V
vystupy B
Uce =475V, log = —10 mA, Ujg =20V, Ui =095 V

Vystupni napéti — udroven L
vystupy O, B
Uce =475V, Uy =20V, UL =095V
Inr = 15 mA, vystupy O
lor = 25 mA, vystupy B
vystupy B
UEG = 4J?5 v- JDL = :sn mA. UIH —_— EJD V; Uf.[- = ﬂ,?j‘ v

Vstupni proud — droven H
Ucc =525V, U =525V
vstupy DC, CS
vstupy |

Vstupi proud — duroven L
Uce =525V, U =045V
vstupy DC, CS
vstupy I, B

Vystupni proud zkratovy 1)
Ucc =50V, U =20V, U, =09V
vystupy O
vystupy B
Odbér ze zdroje
Uce =525 V

Zachytné napéti
Ucc =475 V, I} = —5 mA
Vystupni svodovy proud
Ucc =525V, Up = 0,45Vf525V
vystupy O
vystupy B

DYNAMICKE HODNOTY: da= +25°C, Ugc =5V

Zpoidéni ze vstupu na vystup O
Cr =30 pF, Ry =300 Q, Rz = 600 Q

Zpozdéni ze vstupu na vystup B
CL =300 pF, R =90 Q, R2= 180 Q MH3216
MH3226

Doba uschopnéni vystupl ze vstupld DC, C§ MH3216
MH3226

vystupy O: Cp = 30 pF, R; =.300 Q/10kQ, Rz = 600 /1 kQ
wstupy B:  Cr = 300 pF, Ri = 90 Q/10kQ. Rz = 180 Q/1 kQ

Doba zablokovani vystupl ze vstupt DC, CS
vystupy O: Cp =5 pF, R; = 300 Q/10 k2, Rz = 600 Q/1 kQ
vystupy B: Cp =5 pF, R; = 90 Q/i0k®2, Rz = 180 /1 kQ

Vstupni kapacita

Unw=25V, f=1 MHz Ci =6 pF
Vystupni kapacita

f=1 MHz

vystupy O Co =10 pF

vystupy B Co =18 pF

1. Zkratovat se smi souéasné jen jeden vystup

FUNKCNI TABULKA

VSTUPY
DC CS FUNKCE
L L | - B
H L B - 0O
L H vysoka impedance
H H vysokd impedance
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MH3216

MH3226
g =0°C... 4+70°C
Uiy =2,0 Vv
Urr =0,95 v
Uon z3,65
Uon =24 Vv
Uor =0,45 Vv
Uar =0,45 v
Uar, =0,6
e < uh
bir =40 uh
-l =0,5 mA
—liL =0,25 mA
—los 15...65 mA
—lps 30...120 mA
lcc =120 mA
—Up =1,0 vV
"ﬂE' =20 ,-.;A
lloz| =100 uh
trpoi1 =25 ns
tepz =30 ns — Ehu
trp2 =25 ns o mXﬁ.u %15‘#‘
te =65 ns = o 05y
tr =54 ns . gg---g: 4%1.51; S
' VT Yo
to =35 ns
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FUNKCNI BLOKOVE ZAPOJENI



